
· 강의 개요

본 강연에서는 DRAM에 대한 기초 지식 (특성, 동작 이해) 및 DRAM scaling-down의 필요성과 폭증하는 기술적 난제 대응 역사와 향후 전망에 대해 소개한다. 또한 DRAM 성능 향상을 위한 설계 및 후공정에 대한 혁신 사례를 소개한다. 구체적으로 강의 내용은 하기와 같다.  1) What is a DRAM (DRAM의 특징과 기본 동작, DRAM Core 동작, Scales Down), 2) Quality Threatening in Scaled DRAM (IMT tWR, Row Hammering, Soft Error), 3) Performance Boosting (IO interface Evolution, Application 별 소개, HBM & FO-WLP 소개) 강의의 다양한 주제를 소개하며 다음과 같은 결론을 도출한다.

· DRAM: 빠른 속도, 집적도, cost의 3박자를 두루 갖춘 21세기 정보화 사회의 주력 메모리
· Scales down은 DRAM의 숙명, 그러나 10nm 이하 scaling에 엄청난 도전에 직면하고 있음.
· 현재까지는 per bit speed 보다는 IO 수를 늘리면서 bandwidth 요구 성능을 충족시키고 있는 추세
· 반도체 제조는 주로 전공정 혁신에 집중되고 있지만 후공정 혁신을 통한 성능 향상이 다양하게 시도되고 있으며, 당분간 이 분야의 발전 속도가 매우 빠를 것으로 예측.
· System in Chip (SiP)을 도입한 제품 (Apple M1/M2, HBM3)들이 출시되고 있으며, 새로운 business model을 위한 새로운 생태계 구축 (Fabless + Foundry + IDM + OSAT) 진행 중.
